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Telefunken Transistor S921TS Datasheet

S 921TS - S 923TS

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Video Treiber- und Endstufen in Fernseh-
emplangern, Monitoren und allgemain bei hoher Betriebsspannung.

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung ® 5921 TS komplementar zu S 920 TS
® Linearer h. -Verlauf von @ S5 923 TS komplementdr zu 5 922 TS

Jo =10 pA.-.10 mA

Abmessungen in mim

[+

Standard Kunststoffgehause
10 A3 DIM 41 868

| ws . - JEDECTO 922Z
- - ' Gewicht max, 0,2 g
Absolute Grenzdaten 59217TS 5923TS
Kollektor-Basis-Sperrspannung =l 300 250 v
Kollektar-Emitter-Sparrspannung =Uepq 300 250 v
Emittar-Basis-SpHrrspannung _UFEID 5 W
Kollektorstrom =i 25 ma
Kollektorspitzenstrom i 100 mé,
Gesamtverlustleistung
HW,L =270 K/W, I'u“ 525 Pia 460 m
Sperrschichttemperatur 1"I 160 .
Lagerungstemperaturbereich T“u =65...+1580 oL
Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
I'=3mm, auf Kupferkihifliche
= 10 mmx 10 mm, mit 35 pm Dicke le._u. 270 KW
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Telefunken Transistor S921TS

S921TS-S 923TS

Kenngrifen

T i = 25 °C, falls nicht anders angegeban

Kaollektorreststrom
—UCE=250"-" S59N1TS
—-U. =200V 5923Ts
~Ug= 200V, HBI: = 2,7 k2, T|= 180 °C

Emitterreststrom

—Uge =5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
=l =10 pA 592175
5 823TS
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—I.=1mé 592178
582378

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—lp=10pA

Kollektor-Basis-Gleichstromyverhaltnis
—U, =20V, —I,=25mA
Transitfrequenz
—Upe=10V, =i. = 10 mA
Rickwirkungskapazitat
“U =30V, <l.=0, /=10 MHz
Kaollektor-HF-Sattigungsspannung
—I,:=25 s, TI'IS':}“C
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S 921TS - S 923TS
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